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Abstract
Es descriu l’aplicació de membranes selectives a anions tensioactius, basades en matrius
optimitzades de policlorur de vinil, a sensors ISFET. Els dispositius desenvolupats han mostrat un
temps de vida superior als quatre mesos, millorant els valors publicats per a altres ISFETs de
membrana de PVC. És de destacar l’obtenció de pendents nernstians, compresos entre 59 i 62
mV/dècada, límits de detecció situats al voltant de 10-6 M i una bona linealitat. La resposta tant a
diferents espècies tensioactives com al reactiu emprat en la valoració potenciomètrica, fa possible
la determinació del contingut global en anions tensioactius presents en diferents mostres. A més de
les característiques bàsiques de les membranes, es mostra els resultats corresponents a les
valoracions potenciomètriques sobre mostres conegudes emprant els ISFETs preparats. Els
dispositius poden ser emprats en el rang comprès entre 0.02 i 10 mM per a solucions de
dodecilbenzesulfonat, obtenint salts de potencial de fins a 250 mV en les valoracions. La
reproductibilitat, avaluada a partir de solucions patró 4mM de dodecilsulfat de sodi, va ser del 1.45
% (n = 14), expressada com a desviació estàndard relativa. Finalment, en un estudi comparatiu, no
van ser trobades diferències significatives entre els resultats obtinguts pel mètode estàndard de la
valoració en dues fases i el mètode proposat, que empra els ISFETs de tensioactius com a
indicadors de punt final.




